— 4a 



WO 00/38406 



09/868827 

PCI7EP99/10247 



1/6 



CQ 
O) 
N 
O 

Q. 

o 

3 



C 
CD 

o 
in 



CD 

o 
o 

<D 

E 

CQ 
J3 

CO 
C 

o 

• ■ — 

E 

i- 
O 

c 



CO 



iO 




CO 





o> 


a> 


a 




=3 


a> 
cn 


en 






a> 


a> 






"a> 


"to 


An 



CVI 



Osl 





ter 


ro 


a> 




> 








CD 






> 




ich 


o 








1 







-tf ^> _ 

a> — 
£= a> 
o 



o 



a> 
x 



a> 

"55 » 




a> 
o 



co 



CO 



CO 

o 

I — 1 



° a> co 



J . 



X 



o 
o 



CO 


-oiler 




CO 


CNI 




o_ 





a> 
a> 



a> 



o 

CO 



o 



I 



o 2 



WO 00/38406 



• 09/868827 

PCT/EP99/10247 




Fig.2 



# • 09/868827 

WO 00/38406 PCT/EP9 9/1 0247 

3/6 



24 

2 



Werte 



3 


(30) 31 


2 


(20) 21 


1 


(10) 12 


0 


0 



Fig. 3 



• • 09/868827 

WO 00/38406 PCT/EP99/10247 

4/6 



V D (K,T,H) = (V c -V UM )-exp(-K.T-H) + V LIM [1] 
K(V D .T.H) = T^-ln(^) [2] 

H(V D ,KJ) = T L-ln(^) [3] 



mit: V c : Fotoleiter-Aufladepofential in V 

V 0 : Fotoleiter-Entladepotential in V 

V UM : tiefstes erreichbares Entladepotential in V 

H: Belichtung in pWs/cm 2 

T: Fotoleitertemperatur in °C 

K: Fotoleiter— Empfindlichkeitsfaktor in cm 2 /(pWs°C) 



Fig.4 
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Multilevel-Regelung - Anpassung der Aufladehohe 




Belichtung in fjWs/cm 2 

Fig. 5 
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Fig.3 



